
第三节、升压式变换电路



一、晶体管T导通工作模式（0≤t≤t1=KT）
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二、二极管D导通工作模式（t1≤t≤T）
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∆ = =由一、二可得：
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设BOOST电路是无损的，
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从式（4-16）可得
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在0 — t1期间，二极管D截止，电容C向负载提供能
量，电容电压的脉动量取决于在这期间电容上释放的
电荷量，当输出电压的脉动量远小于输出电压时，负
载电流的脉动量可以忽略。则电容电压的脉动量为
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动态图形显示

Boost 变换器

Boost 变换器：定占空比启动
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